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MmORIA DESCRIPTIVA 

para s o l i c i t a r

P A T E N T E  D E  I N V E N C I O N

Bn

E S P A Ñ A  
por VEINTE años

a nombre de COMPAGNIE POUR LA FABRICATION DES 3MPTEURS 

ET MATERIEL D'USINES A GAZ, entidad fran ce sa , ea tab leo id a  

en 12 , P lace  des R ta ts-U n is , Montrouge (S an a), por:

"UN MODULADOR DE FRECUENCIA". 

- 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0  -  0 -  0 -  0 -

Sabido e s que l a  constante d ie lé c t r ic a  ^  

de l a  s a l  de Se ign ette  (b ita r t r a to  de p o ta sio  y de sodio 

c r is ta l iz a d o )  su fre una v a r ia c ió n  e x tra o rd in a ria  bajo l a  

acción  de un campo e lé c t r ic o .  E ste  campo puede a p lic a r se  

5 a dos su p e r f ic ie s  opu estas de una p laca  de dicha s a l  por 

medio de e lectro d o s en forma de capas m etá licas que asegu-
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ran  nn excelente contacto entre l a  s a l  y e l  conductor.

Sabido ea también que l a  v ariao ió n  de ^  en función del 

campo e lé c tr ic o  obedece a l a  misma le y  en nn in te rv a lo  

de frecu en cia  b astan te  am plio.

¿Ba e l  d isp o s it iv o  d e sc r ito ,  se u t i l i z a  e sta  

propiedad de l a  s a l  de S e ig n e tte  y de o tr a s  s a le s  del mismo 

t ip o , para l a  modulación en frecu en cia  da nn generador de 

T.S.H+ g s ta  u t i l iz a c ió n  e s t á  especialm en te indicada cuando 

se tr a ta  de ondas muy c o r ta s .

J&L p r in c ip io  del invento se d e sc r ib irá  ahora 

en d e ta l le  en apoyo de nn ejemplo de r e a liz a c ió n  represen­

tado en e l d ibnjo analco en e l  cual 1 e s  nna lámpara 

generadora de r e j i l l a ,  2 nna autoinducción , 3 nna capacidad 

formada por una p la c a  p lan o -p ara le la  de s a l  de S e ig n e tte , 

cuyos e lectro d o s están  en 4 y 5 . La ten sió n  de modulación 

que puede ven ir de nn micrófono o de nna cé lu la  fo to e lé c t r i ­

ca e s  conducida por lo a  h ilo s  6 y 7 bloqueados para l a  a l t a  

frecuen oia por l a s  in d u ctan cias 8 y 9.

Las o sc ila c io n e s  moduladores que actúan so­

bra 1 s a l  harán v a r ia r  su con stan te d ie lé c t r ic a  aegún 

e l ritmo de modulación, y como l a  capacidad entra 4 y 5 

depende directam ente de ^  , l a  frecu en cia  engendrada en al 

c irc u ito  1 -2 -3 , será  modulada por l a  o sc ila c ió n  a tra n sm itir .

Ha te  fenómeno se produce fu era  d el estado 

de o sc ila c ió n  p ie z o e lé o tr ic a  b ien  conocido de l a  s a l  de 

Se ign ette  siendo l a  v a r ia c ió n  de su fic ie n te  para despla­

zamientos se n s ib le s  de frecuen oia de un generador de ondas 

muy c o r ta s . Por o tra  p a r te , e l  c r i s t a l  3 colocado entre lo s

-  2 -



) á 3 6 o 3

f

i<

5

1 83603
e lec tro d o s 4 y 5 no podría seg u ir  mecánicamente l a s  mny a l t a s  

frecu en c ias moduladas e x is te n te s  entre e s to s  e le c tro d o s .

E sta  so l ic i tu d  que corresponde a l a  presentada 

en Francia e l  20 de Marzo de 1947, bajo  e l na 531.655, se  aco­

ge a l o s  b e n e fic io s  del a r t ic u lo  51 del v igen te  E sta tu to  sobre 

Propiedad in d u s tr ia l  y a l o s  derivados d el Decreto de Morato­

r i a  del 7 de Febrero de 1947.
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l o s  puntos de invención prop ia y nueva que se 

presentan  para que sean ob jeto  de e s ta  P aten te de Invención 

en España, por VEINTE años son l o s  s ig u ie n te s :

l e .  -  un modulador de frecu en cia  de l a s  ondas 

h ertz ian as de un generador de T .S .E . con stitu ido  por una p laca  

o capa de b i t a r t r a t c  de p o ta sio  y sodio ( s a l  de Se ign ette ) o 

da una s a l  del mismo t ip o ,  p ro v ista  de e le c tro d o s , estando co lo­

cado dicho d isp o s it iv o  como capacidad v a r ia b le  con la  d ife ren ­

c ia  de p o ten c ia l a p lic a d a , en e l c ircu ito  de a l t a  frecu en cia , y 

siendo l a  señ al modeladora conducida a l o s  e lectro d o s de dicha 

capacidad.

23. -  Un modulador de frecu en c ia .

Tal y como se ha d e sc r ito  en l a  Memoria que 

antecede, representado en e l  d ibu jo  que se  acompaña y con l o s  

f in e s  que se han e sp e c if ic a d o .

E sta  Memoria consta de t r e s  h o ja s  e s c r i t a s  por
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